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产品概述(General Description) 

◆WT8363G是一款 AC-DC开关电源控制芯片，它适用于 60W以下的开关电源设备。 

◆WT8363G具有极低的启动电流和工作电流，芯片提供了绿色模式和脉冲模式（Burst Mode）功能。随着负载的降低，

WT8363G 可以线性地降低芯片的开关频率，因此减少开关的损耗。 

◆WT8363G内置的同步斜坡补偿电路，防止 PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。WT8363G在电流采

样输入引脚端内置了前沿消隐功能，能有效去除电流反馈信号中的毛刺。此外，WT8363G 还内置了线电压补偿功能，

使得过功率点在全电压范围内变化很小。 

◆WT8363G提供了多种全面的可恢复保护模式，其中包括：逐周期电流限制（OCP）、过温保护(OTP)、过功率保护、

VCC 的过压保护、次边肖特基短路保护、低压关闭（UVLO）。为了更好的保护外置高压功率 MOSFET功率管，栅极驱

动输出电压被钳位在 12V。 

◆WT8363G在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术，可以很好改善开关电源系统的 EMI性

能。 

◆WT8363G具有很宽的 VCC电压范围，从 8.5V-55V均可以正常工作，非常适合 18-30W的 PD应用，极大地方便了变

压器和供电元件的设计。 

主要特点(Features) 

◆Burst Mode功能 

◆低启动电流（1uA） 

◆低工作电流（0.8mA） 

◆内置前沿消隐 

◆内置斜坡补偿 

◆电流模式工作 

◆宽的 VCC电压范围（7.6-60V） 

◆逐周期电流限制保护（OCP） 

◆过温保护(OTP) 

◆VCC过压保护 

◆次边肖特基短路保护 

◆低电压关闭功能（UVLO） 

◆栅驱动输出电压嵌位（12V） 
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◆软启动功能(Soft-Start) 

◆软驱动功能(Soft-Driver) 

◆频率抖动功能 

◆过功率保护(OPP) 

◆提供 SOT23-6L封装 

应用领域(Application) 

◆PD充电器 

◆适配器 

◆开放式开关电源   

典型应用图(Typical Application Circuit)    

 

注 1：驱动脚 GATE内置分段软驱动电路，直接连功率管栅极，一般不需要电阻/反向二极管(GATE脚驱动 source电

流，在米勒平台处约 20mA，过了米勒平台，会增大到 70mA) 

 

引脚定义(Pin Configuration) 
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引脚描述(Pin Description) 

SOT23-6L PACKAGE 

引脚名称 引脚编号 引脚描述 

GND 1 芯片地 

FB 2 
反馈输入引脚。其输入电平值与１脚的电流监测值共同确定 PWM控制

信号的占空比。同时作为降频、脉冲模式和过功率保护的判断引脚。 
NC 3 浮空脚 
CS 4 电流监测引脚 

VCC 5 芯片供电电源 

GATE 6 芯片 PWM驱动输出引脚，用于驱动外部功率管 

订购信息(Ordering Information)  

采购器件名称 封装形式 包装 最小包装数量 

WT8363G SOT23-6 盘装 3000PCS 

极限参数(Absolute Maximum Ratings) 

参数(Parameter) 极限值(Extreme) 单位(Unit) 

VCC/芯片 DC供电电压 60 V 

VFB/FB 引脚输入电压 -0.3 ~ 6 V 

VCS/CS 引脚输入电压 -0.3 ~ 6 V 

GATE/驱动脚电压 -0.3 ~ 15 V 

TJ/工作结温 -20 ~ +150 ℃ 

TSTG/保存温度 -40 ~ +150 ℃ 

VESD-HBM/人体模型 2 KV 

VESD-MM/机器模型 200 V 
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注 2：超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件，工作在极限条件以上，

可能会影响器件的可靠性。 

推荐工作条件(Recommended Operating Conditions) 

参数(Parameter) 参数范围(Value) 单位(Unit) 

VCC/VCC 供电电压 10 ~ 55 V 

TA/操作温度 -20 ~ +85 ℃ 

 

电气特性参数(Electrical Characteristics) 
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注 3 ：除特殊测试说明外，电气参数均在 TA= +25℃，VCC=18V 条件下测试。 

 

电路内部结构框图(Functional Block Diagram) 
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功能描述(Functional Description) 

WT8363G 是一款高性能 AC-DC 开关电源控制芯片，芯片 VCC耐压达 60V，特别适用于 PD充电器、电源适配器等

中小功率的开关电源设备。极低的启动电流与工作电流、以及轻载或者无负载情况下的 burst mode 功能，都能有效

的降低开关电源系统的待机功耗，提高功率转换效率。内置的同步斜坡补偿、反馈引脚的前沿消隐等功能不仅能减

少开关电源系统的元器件数目，还增加了系统的稳定性，避免谐波振荡的产生。WT8363G还提供了多种全面的可恢复

保护模式。主要特点功能描述如下。 

1、启动电流和启动控制 

WT8363G 的启动电流设计得很小（1uA），因此 VCC能很快充电上升到 UVLO的域值电压以上，器件可以实现快速

启动。可以采用大阻值的启动电阻来减少功耗。启动后，在输出电压每上升到足够高之前由 VCC电容为芯片供电，

当输出电压足够高后，由辅助绕组供电。VCC电容的选取必须保证能维持到输出足够高，辅助绕组足以给 VCC供电。 

2、工作电流 

芯片自身具有很低的的工作电流(0.8mA），以及极低的待机电流(0.5mA)，有利于降低待机功耗和使用较小的 VCC

电容。 

3、软启动（Soft-start） 

在芯片上电时，过流保护阈值会分 8步从 0逐步上升，每步持续时间为 32个开关周期，从而有效抑制了启动时

的电流尖峰，降低了元件的应力，保障系统安全。 

4、脉冲模式（Burst Mod） 

在无负载或者轻负载的情况下，开关电源中的大部分功耗来自于 MOSFET的开关损耗、变压器的磁心损耗、以及

缓冲电路的损耗。功耗的大小与一定时间内 MOSFET的开关次数成正比。减少开关次数也就减少了功耗，节约了能源。 

WT8363G 内置的 Burst Mode功能，可以根据负载情况自动调节开关模式。当系统处于无负载或者轻/中负载下，FB

端的输入电压会处于脉冲模式（Burst Mode）的阈值电压之下。根据这个判断依据，器件进入脉冲模式控制。一旦

进入脉冲模式，栅极驱动输出端只有在 VCC电压低于 8.5V，或者 FB输入端被激活的情况下才会有输出。其他情况下，

栅极驱动输出保持长关的状态以减少功耗，从而尽可能地减少待机功耗。 

5、振荡器 

WT8363G 内置的振荡器频率为 65KHz，抖频范围±5%，抖频周期 4ms，以降低 EMI。 

6、逐周期过流保护(OCP)和前沿消隐 

WT8363G 内部具有逐周电流限制（Cycle-by-Cycle Current Limiting）功能。开关电流通过检测电阻输入到 SENSE

引脚。引脚内部的前沿消隐电路可以消除 MOSFET开启瞬间的电压毛刺，因此 SENSE输入端的外接 RC滤波电路可以
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省去。限流比较器在消隐期间被禁止而无法关断外置功率 MOSFET。PWM占空比由电流检测端的电压和 FB输入端的电

压决定。 

7、电感饱和和肖特基短路保护(FOCP)  

WT8363G 内部具有电感饱和和肖特基短路保护功能，当出现异常时，CS会快速上升，由于前沿消隐的存在，逐

周期过流保护(OCP)可能会失效；此时，当 CS峰值连续 8个周期达到 2V时，芯片立即关断输出，进入保护状态。 

8、内部同步斜坡补偿 

PWM 产生过程中，内置的斜坡补偿电路可以在电流检测输入端的电压基础上叠加斜坡电压。这极大地增强了 CCM

下闭环的稳定性，避免了谐波振荡，减少了输出纹波电压。 

9、内置线电压补偿 

由于固定的关断延时的存在，会导致线电压越高，过载功率越大，WT8363G内置了线电压补偿，线电压越低，逐

周期过流保护 OCP阈值越高，使得全电压范围内过流保护点基本不变。 

10、栅极驱动 

太弱的栅驱动强度会导致过大的开关损失，而太强的驱动会产生过大的 EMI。WT8363G 通过内建图腾柱栅极驱动

电路的优化设计，实现了输出软驱动。从而可以更容易的设计出理想的低待机损耗和 EMI系统。需要注意的是，WT8363G 

的 GATE 驱动脚具有一定的自适应能力能在一定范围内驱动各种型号的功率管，驱动脚到功率管的栅极之间无需串联

电阻和反向二极管。WT8363G还在栅极驱动输出端内置了 12V 的嵌位电路，有效地保护了外置高压功率 MOSFET开关

管，并进一步降低工作电流。 

11、保护控制 

WT8363G 提供了全面的保护特性，系统可以获得最高可靠性。其中包括逐周期限流保护（OCP），电感饱和和肖

特基短路保护（FOCP），过功率保护(OPP)，过温保护(OTP)、VCC过压保护(VCC_OVP)、以及低压关断（UVLO）。 
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外观尺寸(Package Outline) 

SOT23-6L              （unit:mm） 

 

 
 


